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Dysk SSD Samsung 990 EVO 1TB
M.2 2280 PCIe 4.0 x4 / 5.0 x2 NVMe
2.0 (5000/4200 MB/s)

Cena 467,32 zł

Dostępność Aktualnie niedostępny

Numer katalogowy PASASS6100A0

Kod producenta MZ-V9E1T0BW

Kod EAN 8806095300276

Producent SAMSUNG

Prędkość zapisu (max) 4200 MB/s

Średni czas miedzy uszkodzeniami
(MTBF)

1500000 h

Typ złącza M.2 (NGFF)

Typ dysku SSD

Rodzina dysków 990 EVO

Prędkość odczytu (max) 5000 MB/s

Pojemność dysku 1 TB

Interfejs M.2 PCIe NVMe

Format dysku M.2 2280

Informacje dodatkowe Szyfrowanie AES 256-bit (klasa 0)
TCG/Opal IEEE1667 (dysk
szyfrowany)

Gwarancja producenta 60

Wsparcie dla technologii TRIM Tak

Wsparcie dla technologii S.M.A.R.T. Tak

Zapis losowy 800000 IOPS

Odczyt losowy 700000 IOPS

Typ kości pamięci V-NAND

Technika zapisywania danych TLC

Opis produktu
Rodzina dysków: 990 EVO
Pojemność dysku: 1 TB
Format dysku: M.2 2280
Typ dysku: SSD
Typ kości pamięci: V-NAND
Technika zapisywania danych: TLC
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Wsparcie dla technologii S.M.A.R.T.: Tak
Wsparcie dla technologii TRIM: Tak
Interfejs: M.2 PCIe NVMe
Typ złącza: M.2 (NGFF)
Prędkość odczytu (max): 5000 MB/s
Prędkość zapisu (max): 4200 MB/s
Odczyt losowy: 700000 IOPS
Zapis losowy: 800000 IOPS
Średni czas miedzy uszkodzeniami (MTBF): 1500000 h
Informacje dodatkowe: Szyfrowanie AES 256-bit (klasa 0) TCG/Opal IEEE1667 (dysk

szyfrowany)
Gwarancja producenta: 60
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